Зарождение и рост нанокристаллических фаз CuGaTe2 и CuInTe2 в силикатной матрице
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Аннотация. Изучен механизм формирования наночастиц СuGaTe2, СuInTe2 в силикатном стекле методами электронной микроскопии и ИК спектроскопии. Высказано предположение, что формирование наночастиц происходит в процессе фазового распада пересыщенного раствора. Показано, что размеры сформированных наночастиц колеблются от 15 до 30 нм, установлен характер их локализации в стеклянной матрице. Формирование наночастиц подтверждается ИК-спектрами.
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